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Re: lixpediente No. 13-137.642
Solicitud de patente a nombre de SICPA HOLDING SA

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVQ, identificada como aparcce al pic de mi firma,
domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, v actuando como apoderada sustituta
de acuerdo con la sustitucion adjunta, de la sociedad SICPA HOLDING SA
domiciliada en Prilly, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, iuterpongo recurso de
reposzcidn contra la resolucion No. 18437 emitida el 21 de abril de 2015 por cl
Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de

L]

patente de invencion para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

ill: FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquict momento del tramite,
presenfo junto con este memorial un nuevo capitulo reivindicatorio, ¢l cual consta de
24 reivindicaciones v reemplaza completamente el capitulo presentado anteriormente.

Cabe aclarar que ¢l nuevo capitulo reivindicatorio que consta de 24 reivindicaciones v la
materia contenida en dichas reivindicaciones corresponde a la misma materia de las
reivindicaciones originalmente presentadas, con la diferencia que el nuevo capitulo
reivindicatorio esta dirigido a un método para cambiar una posicion de una banda de
reflexion selectiva exhibida por una composicion de precursor de cristal liquido quiral
en un estado curado.

Il método descrito en la presente solicitud es caractetizado por sus etapas secuenciales
y en las reivindicaciones dependientes se presentan caracteristicas téenicas de los
clementos que se involucran en el método reclamado. De esta forma, ¢l nuevo capitulo
reivindicatorio se ajusta a los lineamientos establecidos en el articulo 30 de la Decision
486/00.

Atentamente nos permitimos decir que se adjunta recibo por tasa de modificacion y no
por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capitulo reivindicatorio que
contiene 24 reivindicaciones tiene menor nimero de cldusulas que ¢l originalmente
presentado v es en esencia el mismo pero mas limitado.
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1.1 Novedad y nivel inventivo del método reclamado segiin articulos 16 y 18
de la Decision 486,/00

I’s desco del solicitante indicar que las nuevas reivindicaciones 1 a 24 que describen un
mctodo para cambiar una posicion de una banda de reflexion selectiva exhibida por una
composicion de precursor de cristal liquido quiral en un estado curado, cumplen con
los requisitos de novedad y nivel inventivo segtin los lincamientos establecidos en la

Decisidn 486,/00).

Como primera medida, se indica que ¢l articulo 16 de la Decision 486/00 determina
que “Una tnvencidn ex_ nweva cnando no estda comprendida en el estado de la téenica. T estado de fa
tecnica comiprenderd todo lo que haya sido accesible al piblico, por nna descripeidn eserita w oral, por
nna nliliacion o cualguier ofro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en

sit caso, de la priovidad reconoeidd”. (18] subrayado s nuestro).

De lo anterior, es claro que para determinar si una invencion es novedosa o no, cl
examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del
estado de la téenica. i estado de la téenica es ¢l conjunto de conocimientos téenicos
dentro del campo de la invencion que hayan sido publicados por cualquicr medio, antes
de la fecha de solicitud de la invencion o de la prioridad reivindicada.

Una vez se determina el estado de la téenica, el examinador debe compararlo frente a la
invencion, clemento por elemento, con ¢l fin de establecer si existe alguna diferencia
entre ellos.

Asi entonces, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la
presente - solicitud de  patente, dicho documento  debe _revelar TODAS las
caracteristicas técnicas reivindicadas en la presente invencion. De lo contrario, si
se demuestra que existe al menos una (1) caracteristica téenica de la invencion que no

ha sido divulgada en los documentos citados, la objecion formulada por novedad se
debe tener por superada.

Adicionalmente, se llama la atencion del Fxaminador en cuanto a que para que la
mvencion pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de esrar
contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial”
como define ¢l estado de la téenica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena
(Proceso No. 6-1P-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia
del Tribunal de Justicia del Acucrdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTATL, Buenos
Aires, 1994, pagina 60).

Iisto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para
desvirtuar ¢l requisito de novedad de una invencion serid necesario que lo reivindicado
por la invencion bajo estudio cotresponda de forma total con lo revelado en cada uno
de los documentos senalados por el Examinador, conclusion a la que se llega después
de un analisis exhaustivo mediante una comparacion entre el capitulo reivindicatorio de
la invencion en estudio y las anterioridades citadas por el ese Despacho.
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Ahora bien, si un determinado clemento, condicién o circunstancia de la nueva
creacion ya hace parte del estado de la téenica no quiere ello decir, desde luego, que la
mvencion deba ser rechazada por carccer del requisito de novedad. No sin razon ha
dicho ¢l mencionado Tribunal: “hay que advertir que toda creacin ex en cierta forma, producto
del estady de la técnica excistente, en el sentido de gue el inventor ha de tewer en cuenta un conjunto de
conocimienios (cnicos que le permitan crear nnevos procedimientos aplicables a la industria” (1bidem,
paginas 53 y 54).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como minimo la novedad
debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invencion en estudio esté contenida de forma TOTAL vy ABSOLUTA en
cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridad; y

- Que la invencion en cuestion puede partir de conocimientos conocidos, caso ¢n
cl cual habrd que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y
novedoso, teniendo que analizarse ¢l valor agregado que aporta la invencion con
sus nuevas caracteristicas al campo téenico al cual pertenece la solicitud en
estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce el examinador
para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, seria forzoso que se demostrara que la
invencion en estudio, ¢s decir la materia contenida en las nuevas reivindicaciones
independientes 1, 12, 15 y 17, estd comprendida en ¢l estado de la téenica de forma
TOTALL

Adicionalmente, en cuanto al nivel inventivo, se tiene que el articulo 18 de la Decision
486/00 determina que “wna invencign ticne nivel inventivo, 5 para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no_hubiese
resulladn obvia ui se hubiese derivado de manera evidente def estado de la téenica”. (1] subrayado es
nuestro).

[Lo anterior significa que ¢l analisis de nivel inventivo NO ¢s una comparacion de los
objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El andlisis de nivel inventivo

debe demostrar la obviedad de la invencion y establecer como ésta no contiene un
salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace
necesario_demostrar que la invencion analizada carcce de nivel inventivo vy hubiesce
sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando las anteriores definiciones, ¢s desco del solicitante presentar argumentos
que demuestran la novedad y el nivel inventivo del método reclamado.

Fn los documentos relevantes como estado de la téenica de presente solicitud, la sal no
esta presente como un elemento Gdl para cambiar la posicién de banda de reflexion
sclectiva exhibida por una composicion de precursor de cristal liquido en un estado
curado.




Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

lLos 1nventores de la presente solicitud descubricron de manera sorprendente en la
presente solicitud que la_incorporacion de una sal en una composicion de
precursor de polimero de cristal liquido quiral influencia las propiedades del
cambio de color de la composicion de una manera eficiente y predecible, lo cual
climina la nccesidad de tener que modificar la relacion de compuestos
nematicos y dopante quiral en [a composicidon. Lo anterior conduce a propiedades
opticas modificables  de la pelicula polimérica de cristal liquido bajo la accion de un

tnico parametro externo y compatible con un proceso eficiente de linea de produccion
(ver parrafo 0012 de la descripeidn de la solicitud originalmente presentada).

De esta forma, no existe documento en ¢l estado de la téenica que describa TODAS las
caracteristicas téenicas descritas en el método reclamado. Ademas, la incorporacion de
la sal en la composicion de precursor de polimero de cristal liquido quiral no serfa obvia
para una persona del oficio normalmente versada en la téenica ya que dicho experto no
tendria una motivacion coherente para hacerlo esperando resultados positivos.

[‘n consccuencia, se manifiesta que las nuevas reivindicaciones 1 a 24, ticnen novedad vy
nivel inventivo en concordancia con los lineamientos incluidos en los articulos 16 v 18

de la Decision 486 /00).

Por lo tanto, en resumen, se manificsta que el capitulo reivindicatorio ahora presentado
cumple con todos los requisitos de patentabilidad, razén por la cual se debe otorgar cl
derecho de patente al solicitante.

Adicional a lo anterior, es desco del solicitante indicar que la solicicud de patente
cquivalente en listados Unidos de América ha sido recientemente concedida por la
Oficina Fstadounidense de Patentes vy Marcas (USPTO) bajo ¢l numero US 8,951 438
B2. Copia de las reivindicaciones concedidas por la USPTO para la patente No. US
8,951,438 B2 se presentan como anexo al presente memorial.

Asiy aunque ¢l solicitante reconoce ¢l principio de independencia de cada Oficina de
Patentes, es desco del solicitante resaltar que otras Oficinas han reconocido ¢l
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la presente invencion, por lo que
no habria razon para que la Oficina de Patentes en Colombia se aparte del criterio
unanime de tales Oficinas, siendo la novedad, ¢l nivel inventivo v la aplicacion
industrial conceptos universales.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

1) Que de conformidad con lo previsto por los articulos 3, 42 v 80 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo v de lo Contencioso Administrativo v se resuelvan
T'ODOS los argumentos v TODAS las cuestiones planteadas asi como las que

?1]‘!1]1'(37&'2111 con Mmotivo de CSIC recurso.
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b) Que se revoque la resolucion No. 18437 del 21 de abril de 2015 expedida por cl
patente de invencion a la solicitud de mi mandante

Senor Superintendente,

@9 VA
AL A= NTALVO

C.C.66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 C§J

notificaciones(clarkemodet.com.co

Superintendente de Industria y Comercio, v se proceda a conceder el privilegio de

B
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Senorcs
SUPERINTENDENTE DE INDSTRIA Y COMERCIO
1. S. D.

Re: Expediente No. 13-137.642
Solicitud de patente a nombre de SICPA HOLDING SA

RECURSO CON MODIFICACION

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, identificada como aparece al pie de mi
firma, domiciliada en Bogota, atentamente informo a usted que sustituyo
el poder con que obro, a la doctora CAROLINA DAZA MONTALVO,
domiciliada en Bogotda, identificada con la Cédula de Ciudadania
N0.66.783.790 de Palmira Valle y portadora de la tarjeta profesional
No.TP-141563 del CSJ, con las mismas facultades que me fueron

conferidas para este caso.

Muy atentamente,

_SILVANA-MARIA-

YPE7 DIAZ
C.C. No. 22.468.787 Q
TP- 147463 CS]

Acepto sustitucion

e, o

CAROLINAD 7A MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CS]



PRESENTACION PERSONAL m '

El'anterior escrito fue presantado ante el Notario 11 del Clrculo de Bogotd

parsonalmente por SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ quien axhiblé CC NO 22,468.787

de-BARRANQUILLA'y Tarjeta Profasional de Abogado No.147463 del C.5.1.\c'y
declard que el contenido del mismo es clerto. Bogotd D.C. 30/04/2015
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ANEXOS

- Nuevo capitulo reivindicatorio que contiene 24 reivindicaciones
- Copia de las reivindicaciones concedidas en la patente No. US 8,951,438 B2,
“Semplifeed control of color shifiing properties of a chiral liguid cristal polymer”
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SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

1. Identificacion del Tramite

[ ] Error material Modificacion a una Solicitud en tramite

Patente de Invencion
Patente de Modelo de Utilidad
[ Registro de Disefio Industrial
[ ] Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2, Datos del solicitante

Persona Natural D Persona Juridica

SICPA HOLDING SA

Nombre o denominacién / Nombre o razon social completa
Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro Pequefia Mediana Otra

Documento de identificacion: D C.C. [:] GE NIT Otro  Numero
Nacionalidad/Pals de constitucion Direccidn y domicilio del titular Ciudad
SUIZA Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Suiza
Direccidn electrénica No. Fax Numero telefdnico
|:] Autorizo cxpresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las

comunicaciones sean enviadas a través de la direccién de correo electrénico

3. Datos del apoderado:
CAROLINA DAZA MONTALVO C.C. 66.783.790 141563 CSJ
Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional
Direccion y domicilio Ciudad
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogota D.C., Colombia Bogota D.C.
Direccion electrénica Nao. Fax Niumero telefonico
notificaciones@clarkemodet.com.co 6350824 6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante Ia Delegatura de Propiedad Industrial,

sirvase indicar el nimero de su radicacion o protocolo de poder general




4. Datos del tramite

‘ Correccion:
Expediente No. 13-137.642

Aparece |

|

l

| Debe ser
} Modificacion:
|

Presentacion Solicitud Divisional.

Modificacion al capitulo descriptivo.

[ ]

Modificacion al capitulo Reivindicatorio

Presento junto con este Recurso nuevo capitulo reivindicatorio el cual consta de 24
reivindicaciones.

Modificacién al resumen.

[ ]

Modificacion a los dibujos.

[ ]

Modificacion al solicitante.

5. Anexos

El Comprobante de pago de la tasa para la presentacién de la correccion y/o modificacion

D Pcder, sifuere el caso.

& Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

|:] Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnetico.

6. Firma

DU A
CAROLINA DAZA NTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

| TP-141563 CS]

cdaza@clarkemodet.com.co
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REIVINDICACIONES

1 Un meétodo para cambiar una posicién de una banda de reflexidn selectiva
exhibida por una composicion de precursor de cristal liquido quiral en un estado
curado, donde el metodo comprende incorporar en la composicion de precursor una
sal que cambia una posicion de una banda de reflexién selectiva exhibida por la

composicion de precursor en un estado curado.

25 El método de la reivindicacion 1, donde la composicion de precursor de cristal
liquido quiral comprende (i) uno o mas compuestos nematicos A y (ii) uno o mas
compuestos dopantes quirales B que generan un estado colestérico de la

composicion de precursor de cristal liquido quiral.

3. El método de la reivindicacion 2, donde la composicion de precursor de cristal

liquido quiral comprende dos compuestos A.

4, El metodo de cualquiera de las reivindicaciones 2 y 3, donde los compuestos
nematicos A asi como también los compuestos dopantes quirales B comprenden un

compuesto que comprende un grupo polimerizable.

. El método de la reivindicacion 4, donde el grupo polimerizable comprende un

enlace carbono-carbono insaturado.

6. El método de la reivindicacion 5, donde el grupo polimerizable comprende un
grupo de formula H,C=CH-C(O)-.

1 El método de cualquiera de las reivindicaciones 2 a 6, donde todos los
compuestos nematicos A y todos los compuestos dopantes quirales B comprenden

un grupo polimerizable.

8. El metodo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde dicha sal se

selecciona entre sales metalicas y sales de amonio.

9. El metodo de la reivindicacion 8, donde la sal comprende perclorato de litio,
nitrato de litio, tetrafluorobaorato de litio, bromuro de litio, cloruro de litio, perclorato

de tetrabutilamonio, cloruro de tetrabutilamonio, tetrafluoroborato de



tetrabutilamonio, bromuro de tetrabutilamonio, carbonato de sodio, cloruro de

sodio, nitrato de sodio o combinaciones de los mismos.
10. El método de la reivindicacion 8, donde la sal comprende una sal metalica.

11.  Elmétodo de la reivindicaciéon 10, donde el metal se selecciona entre metales

alcalinos y alcalinotérreos.

12.  Elmetodo de la reivindicacion 11, donde el metal se selecciona entre Liy Na.

13. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, donde la sal esta
presente en una concentracién que produce un desplazamiento de una posicion de
la banda de reflexion selectiva exhibida por la composicion de precursor en el
estado curado de al menos aproximadamente 5 nm en comparaciéon con una
posicion de la banda de reflexion selectiva exhibida por la composicion de precursor

en el estado curado sin dicha sal.

14. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, donde la sal esta
presente en la composicidén de precursor en una concentracion de 0.01% a 10% en

peso, en funcidon de un contenido de sélidos de la composicion de precursor.

15.  El metodo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, donde la sal desplaza
una posicion de la banda de reflexiéon selectiva exhibida por la composicion en el

estado curado hasta longitudes de onda mas largas.

16. El méetodo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, donde la sal desplaza
una posicion de la banda de reflexion selectiva exhibida por la composicion en el

estado curado hasta longitudes de onda mas cortas.

17.  El'método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, donde una parte de la
banda de reflexion selectiva exhibida por la composicién de precursor en el estado

curado que ha sido desplazada por la sal esta en el rango visible.

18. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, donde la composicion
esta en forma de una imagen, una foto, un logo, marcas distintivas y un patron que

representa un coédigo seleccionado entre uno o mas de los siguientes: un cédigo de



barras unidimensional, un cédigo de barras unidimensional superpuesto, un codigo

de barras bidimensional, un cédigo de barras tridimensional o una matriz de datos.

19. El método de la reivindicacion 18, donde la composicion de precursor esta en

el estado de cristal liquido quiral curado.

20.  Un método para cambiar una posicion de una banda de reflexion selectiva
exhibida por una composicion de precursor de cristal liquido quiral en un estado
curado y para proporcionar un marcado sobre un sustrato, donde el método
comprende:

(a) aplicar sobre una superficie del sustrato una composicion de
precursor de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18,

(b) calentar la composicion aplicada para hacer que pase a un estado de
cristal liquido quiral a una temperatura en un rango de 55°C a 150°C; y

(c) curar la composicion en el estado de cristal liquido quiral, en donde (c)

comprende aplicar radiacion UV.

21.  El método de la reivindicacion 20, donde la composicidén se aplica mediante
revestimiento por pulverizacion, revestimiento con cuchilla, revestimiento con
rodillo, revestimiento de pantalla, revestimiento de cortina, huecograbado,
flexografia, impresion por transferencia, impresion por transferencia en seco,
impresion tipografica, serigrafia, tampografia, impresion de inyeccion de tinta
continua, impresion de inyeccion de tinta con goteo por demanda o impresion con

valvula de inyeccion.

22. ElI método de cualquiera de las reivindicaciones 20 a 21, donde dos
composiciones de precursor diferentes se aplican sobre el sustrato y se procesan

de acuerdo con (b) y (c) juntas o por separado.

23. El método de la reivindicacion 22, donde las composiciones de precursor

difieren en la sal que comprenden.

24. El método de cualquiera de las reivindicaciones 22 y 23, donde las

composiciones de precursor difieren en las concentraciones de la sal que

comprenden.
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A chiral liquid erystal precursor composition which com-
prises al least one salt that changes a position ol the sclective
reflection band exhibited by the composition in & cured state
compared to the position ol a selective reflection hand exhib-
ited by a composition in the cured state that does not contain
the at least ane salt. This abstract is neither intended to define
the invention disclosed in this specification nor intended 1o
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and as amended. without departing from the scope and spirit
of the present invention in its aspects. Although the present
invention has been described herein with relerence to particu-
lar means, materials and embodiments, the present invention
is not intended 1o be limited 10 the particulars disclosed
herein; rather, the present invention extends to all functionally
cquivalent structures, methods and uses, such as are within
the scope of the appended claims.

The entire disclosure of concurrently filed U.S. application
Ser. No. 13/313,238, filed Dec. 7, 2011, entitled “Compeosite
Marking Based on Chiral Liquid Crysial Precursors™ is incor-
porated by reference herein.

What is claimed is:

L. A chiral liquid crystal precursor composition, the chiral
liquid erystal precursor composition comprising (i) one or
more nematic compounds A and (i) one ormore chiral dopant
compounds B whichare capable of giving rise to a cholesteric
state of the chiral hquid crystal preeursor composition, the

chiral liquid crystal precursor composition being in a formof

a spray coating composition, a knife coating composition, a
roller coating composition, a screen coating composition, a
curtain coating composition, a gravure printing composition,
a llexography compesition, an offset printing compaosition, a
dry offset printing composition a letterpress printing compo-
sition, a screen-printing composition, or a pad printing com-
position, and comprising at least one salt in an amount elfec-
tive to change a position of a sclective reflection band
exhibited by the composition in a cured state compared (o a
position of a sclective rellection band exhibited by a compo-
sitionina cured state that does notcontain the at least one salt.

2. The precursor composition of claim 1, wherein the chiral
liquid crystal precursor composition comprises at least two
nematic compounds A,

3. The precursor composition of claim 1, wherein the one
or more nematic compounds A as well as the one or more
chiral dopant compounds B3 comprise at least onc compound
that comprises at least one polymerizable group.

4. The precursor composition of claim 3, wherein the at
least one polymerizable group comprises an unsaturated car-
bon-carbon bond.

5. The precursor composition of claim 4, wherein the at
least ane polymerizable group comprises a group of formula
H,C=CH—C(0)

6. The precursor composition of elaim 1, wherein all of the
one or more nematic compounds A and all of the one or more
chiral dopant compounds B comprise at least one polymeriz-
able group.

7. The precursor composition of claim 1, wherein the at
least ene chiral dopant compound BB comprises at least one
chiral dopant compound B ol farmula (1)
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Ri, Ra, Ry, Re Rg, Ry, Ry and Ry each independently
denote C,-C,, alkyl and C,-C, alkoxy:
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A, and A, cachindependently denote a group of formula (1)
1o (ii):

[{CH, -0, —C(O}—CH—CH,: (1)
—C(0)-D-O—[(CH,)},—0],— C(0)— CH-—ClH; (i)
C{O)-12,-0—[(CH,),— O] —C{O) —CH=CH ;: (1ii)

D, denotes a group of formula

(Rg),

(Re)r

12, denotes a group of formula

(Ilﬂ\\/j
o

m, n, o, p, g, s, and teach independently denote 0, 1, or 23

y denotes 0, 1, 2,3, 4, 5, or 6,

zequals O i1y equals 0 and 7 equals 111y equals 1 o 6.

8. The precursor composition ol claim [, wherein the at
least one salt is selected [rom metal salts and ammonium
salts.

9. The precursor composition ol claim 8, wherein the at
least one salt comprises at least one of lithium perchlorate,
lithium nitrate, lithium tetrafluoroborate, lithium bromide,
lithium chloride, tetrabutylammonium perchlorate, tetrabu-
tylammonium chloride, tetrabutylammonium tetrafluorobo-
rate, tetrabutylammonium  bromide, sodium  carbonate,
sodium chloride, and sodium nitrate.

10. The precursor composition ol claim 8, wherein the at
least one salt comprises a metal salt.

11, The precursor composition of claim 10, wherein the
melal is selected [rom alkali and alkaline curth metals.

12. The precursor composition of claim 11, wherein the
metal is selected from Li and Na,

13. The precursor compaosition of claim 12, wherein the
metal is Li.

14. The precursor composition of elaim 1, wherein the at
least one saltis present ata concentration that results in a shif
of a position of the selective reflection band exhibited by the
precursor compasition in the cured state by at Ieast about 3 nim
compared to a position of the selective reflection band exhib-
ited by the precursor composition in the cured stale withoul
the at least one salt.

15. The precursor composition of claim 1, whercin the at
least one salt is present in the precursor composition at a
concentration of from about 0.01% to about 10% by weight,
based on a solids conlent of the precursor composition,

16. The precursor composition of claim 1, wherein the at
least one salt shifls a position of the selective reflection band
exhibited by the composition in the cured state o longer
wavcelenglhs,

17. The precursor composition of ¢laim 1, wherein the at
least one salt shifts a position of the selective reflection band
exhibited by the composition in the cured state to shorter
wavcelenglhs.
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18. The precursor composition of claim 1, wherein al least
apart ol the sclective reflection band exhibited by the precur-
sor composition in the cured state that has been shifted by the
at least one salt is in the visible range.

19. The precursor composition of claim 1, wherein the
composition further comprises at least one polymerization
initiator.

20. The precursor composition of claim 19, wherein the at
least one polymerization initiator comprises a UV polymer-
ization initiator.

21, The precursor composition of claim 1, whercin the
composition is in a form ofat least one of an image, a picture,
o logo, indicia, and a patiern representing a code selected
from one or more of a 1-dimensional barcode, a stacked
I -dimensional barcode, a 2-dimensional barcode, a 3-dimen-
sional barcode, and a data matrix.

22. The precursor composition ol claim 21, wherein the
precursar composition is in the cured chiral liquid crystal
stale.

23. A substrate which comprises at least one precursor
composition according to claim 1.

24, The substrate of claim 23, wherein the substrate is or
comprises at least one of a label, packaging, a cartridge, a
container that conlains nutraceuticals, pharmaceuticals,
foodstufls or beverages, a banknote, a credit card, a stamp, a
tax label, a sccurity document, a passport, an identity card, a
driver’s license, an access card, a transportation ticket, an
event ticket, a voucher, an ink-transfer (ilm, a reflective film,
an aluminum foil, and a commercial good.

25. A method ol changing a position of a sclective rellec-
tion band exhibited by a chiral liquid erystal precursor com-
position in a cured state, wherein the method comprises incor-
porating in the precursor composition at least one salt that is
capable of changing a position of a selective reflection band
exhibited by the precursor compesition in a cured state, and
the precursor composition is in a form ol a spray coating
composition, a knile coating composition, a roller coating,
composilion, a sereen coating composition, a curtain coating
composition, a gravure printing composition, a flexopraphy
composition, an offset printing composition, a dry oflsel
printing composition a letlerpress printing composition, a
screen-printing composition, or a pad printing composition,

26, A method ol shifting a selective reflection band exhib-
ited by a chiral liquid erystal precursor composition in acured
state W a predetermined position, wherein the method com-
prises incorporating in the precursor composition at least one
salt in an amount that results in a shift ol the selective reflec-
tion band to the predetermined position, and the precursor
composition is in a form of a spray coating composition, a
knife coating composition, a roller coating composition, a
:n coaling composition, a curtain coating composition, a
gravure printing composition, a flexography composition, an
oflset printing composition, a dry ofTsel printing composition
a letlerpress printing composition, o sereen-printing compo-
sition, or a pad printing composition.

27. The method of claim 26, wherein the method further
comprises determining a shift of the position of the seleetive
reflection band as a function of an amount of the least one salt
present in the precursor composition and selecting an amaunt
that results in a shilt of the sclective reflection band to the
predetermined position.

28, The method of claim 26, wherein a position of the
seleetive reflection band is shifted to a predetermined wave-
length.
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29. A chiral liquid crystal precursor composition with a
predetermined shift of a selective reflection band exhibited by
the precursor compaosition in a cured state, obtained by the
method of claim 26,

30. The precursor composition of claim 29, wherein the
composition is in a cured state.

3. A method of providing a marking on a substrate,
wherein the method comprises:

a) applying by at least one of spray coating, knife coating,
roller coating, screen coating, curtain coating, gravure
printing, flexography, offsct printing, dry offset printing,
letterpress printing, screen-printing, or pad printing onto
a surlace of the substrate a precursor composition of
claim 1,

b) heating the applied composition to bring same to a chiral
liquid crystal state; and

¢) curing the composition in the chiral liquid crystal siate,

32. The method of claim 31, wherein (b) comprises heating
the composition to a temperature in a range ol from about 55°
C. to about 150° C.

33. The method af elaim 31, wherein (¢) comprises apply-
ing UV radiation.

34, The method of claim 31, wherein the composition is
applied ina form of at least one ol an image, a picture, a logo,
indicia, and a pattern representing a code selected [rom one or
more ol a 1-dimensional barcode, a stacked 1-dimensional
barcode, a 2-dimensional barcade, a 3-dimensional barcode,
and a data matrix.

35. The method of claim 31, wherein the substrate is or
comprises al least one of a label, packaging, o cartridge, a
container that conlains  nutraccuticals, pharmaceuticals,
foodstulfs or beverages, a banknote, a credit card, a stamp, a
tax label, a security document, a passport, an identity card, a
driver’s license, an access card, a transportation ticket, an
event ticket, a voucher, an ink-transfer {ilm, a reflective film,
an aluminum foil, and a commercial good.

36. The method of elaim 31, wherein at least twao difTerent
precursor compositions are applied onto the substrate and are
processed according to (b) and (¢) cither together or sepa-
rately.

37. The method of claim 36, wherein the precursor com-
positions difTer with respect o the at least one salt comprised
therein,

8. The method of claim 36, wherein the precursor com-
positions dilfer with respect Lo concentrations of the at least
ane salt comprised therein.

39. A substrate provided with a marking, wherein the mark-
ing is produced by the method of claim 31,

40. A substrate which comprises at least two precursor
compositions according to claim 1, wherein the precursor
compositions dilfer with respect to at least one of (i) concen-
trations ol the at least once salt and (i1) the at least ane salt,

41, A chiral liquid erystal precursor composition, the liguid
crystal precursor compaosition comprising (i) one or more
nematic compounds A and (i) one or more chiral dopant
compounds B which are capable ol giving rise to a cholesteric
state of the chiral liquid crystal precursor composition, and at
least one salt in an amount efTective to change a position ol a
sclective reflection band exhibited by the composition in a
cured state to a predetermined wavelength as compared to a
position of a sclective reflection band exhibited by a conpo-
sition ina cured state that does not contain the at least one salt.

42. The precursar compasition of claim 41, further com-
prising al least one conductivity agent and the at least one sall
is present in an amount effective to change o position of a
selective reflection band exhibited by the composition in a
cured state to a predetermined wavelength as compared to a
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position ol a sclective rellection band exhibited by a compo-
sition containing the conductivity agent in a cured state that
does not contain the at least one salt.
43. A mcthod of providing a marking on a substrale,
wherein the method comprises:
a) applying onto a surface of the substrate a precursor
composition of claim 41,
h) heating the applied composition to bring same to a chiral
liquid crystal state; and
¢} curing the compaosition in the chiral liquid crystal siate.
44. A marking on a substrate produced by the method
according to claim 43.
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